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uma memoria RAM estatica
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Sistema minimo Z80 + SRAM

® Objetivo: construir um sistema computacional
minimo composto por um processador de proposito
geral Z80 e uma memoria RAM estatica 6116 (2k x 8).

® Vamos considerar que o0s dispositivos sao
compativeis (e de fato sao), ou seja, que todas as
restricoes de temporizacao para acesso a memoria
sao atendidas pelo processador.

e ConexoOes a serem construidas:

> Enderecos
» Dados
» Sinais de controle
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Sistema minimo Z80 + SRAM

® Considere que a memoria deve ser alocada nos
enderecos iniciais do espaco de armazenamento, ou
seja, enderecos 0 a 2047 — conectar os pinos A0 a A10
da memoria nos correspondentes pinos do
processador.

* A ligacao do barramento de dados e trivial —
conectar os pinos DO a D7 nos pinos de mesma
funcao do processador

e Os sinais de controle, CS’, OE’ e WE’, devem ser
gerados a partir dos sinais de controle do
processador — analisar os diagramas de tempo.
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- Ciclo de busca de instrucao
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